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Номер в каталоге : 30F126, GT30F126

Функция : 330V IGBT

Производитель : Toshiba

GT30F126 30F126 30A/330V IGBT TO-220F

Изображение














 

Reference site : http://monitor.net.ru/forum/30f126-info-494727.html

30F126 Даташит



Reference PDF (30F124, 30F125, 30F127, 30F128, 30F131)

The Toshiba discrete IGBTs are available in high-voltage and high-current ratings. They are used in inverter and power conversion circuits for such diverse applications as motor drivers, uninterruptible power supply (UPS) systems, IH cookers, plasma display panels (PDPs), strobe flashes and so on.

(1) IGBTs also featuring fast switching

(2) Low collector-emitter saturation voltage even in the large current area

(3) IGBTs featuring a built-in diode with optimal characteristics tailored to specific applications

(4) High input impedance allows voltage drives

(5) Available in a variety of packages

Reference PDF

http://www.toshiba-components.com/transistors/data/BCE0010H_DIGBT_1103.pdf

http://www.datasheetcafe.com/wp-content/uploads/2015/08/30F124-IGBT.pdf
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		Свежие записи

			
					CSD87381P даташиты PDF
									
	
					27C128 даташиты PDF
									



		Популярные статьи
			K3878 PDF — 900 В, 9 А, N-канальный МОП-транзистор

P55NF06 — N-канальный 60В — силовой МОП-транзистор

D13009K — 400V, 12A, NPN Power transistor

F4558 Data Sheet — Двойной операционный усилитель

YX8115 — Светодиодный драйвер с одной батареей 1,5 В

40N03P — 30 В, 40 А, силовой МОП-транзистор
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